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Г Индекс 
Наименование 

Формируемые компетенции 

YK-1; УК-2; УК-З; УК-4; YK-5; YK К-7; YK-8; УК-9; YK-1 ONK-1; ОПК-2; ОПК-З; Опк-4; ОПК-5; NK-1; NK-2; NK-3; | 

51 ‚дисциплины (модули) пк-4; пк-5; ПК-б; ПК-7; ПК-В; ПК-9; ПК-10; ПК-14; ПК-12; ПК-1З; пк-14; ПК-15 4] 

1{… |Обязательная часть, УК2; YK-3; УК-4; УК-5; УК-б; УК-7; УК-В; УК-9; ОПК-1; ONK-2; ONK-3; ОПК-4; ОПК-5 

51.0.01 История России VK5 

51.0.02 Основы российской государственности YK-5 

4‘ 

61.0.03 Философия 
YK-5 

51.0.04 Иностранный язык Ука 

Б1.0.05 Безопасность жизнедеятельности VK-8 

B 

Б1.0.06 Физическая культура и спорт УК-7 

J 

61.0.07 Русский язык и культура речи YK-4 

| 

51.0.08 Инженерная и компьютерная графика OrK-4; ОПК-5 

[61-©.09 Высшая математика 

Б1.0.09.01 Линейная anrebpa 
OnK-1 

_{ 

61.0.09.02 Математический анализ Onk-1 

51.0.09.03 Teopwst вероятностей и математическая статистика | ОПК-1; ОПК-2 

Б1.0.09.04 Ряды 
onKk-1 

Б1.0.10 Экономика 
УК-2; YK-9 

| 

Б1.0.11 Методы математической физики ONK-1 

51.0.12 ;\ЁЁессионально-арие›‹тированны
й иностранный YK-4 

J 

Б1.0.13 \Управление инновационными проектами УКЗЗ; YK-6; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5 

Б1.0.14 Физика. 

j 

Б1.0.14.01 Механика 
OnK-1 

51.0.14.02 Молекулярная физика и термодинамика OfiK-1 

51.0.14.03 Электродинамика и оптика OnK-1 

51.0.14.04 ATOMHas и квантовая физика. OnK-1 

_! 

Б1.0.14.05 Физические основы нанотехнологий оПК-1. 

B 

Б1.0.14.06 Физика низкоразмерных систем OnK-1 

J 

Б1.0.15 Xumust 

| 

51.0.15.01 Основы общей химии и техники лабораторного. опК ПК 

4‘ 

химического эксперимента 

‘ 

51.0.15.02 |Основы неорганической и аналитической химии. ОПк-1 

j 

51.0.15.03 Основы органической химии и физико-химические OnK-1 

‘ 

методы исследования 

_| 

51.0.15.04 OCHOBbI физической химии оПК-1 
| 

‘Б).О.ДВ.Ш Ё:‘\Ёжвные дисциплины MO физической культуре и 

З 

YK-7 

il 

[Br.o.m8.01.01 Общая физическая NoAroToska 

1из 4
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Индекс. 
Наименование 

Формируемые компетенции. 
Ч 

61.0.ДВ.01.02 |Спортивные и подвижные игры YK-7 

Б1.0.ДВ.01.03 Адаптивная физическая культура. YK-7 

Ч 

BLB 
Часть, формируемая ‘участниками образовательных i’;-lr,‘KYf'Z, YK-3; УК-6; YK-8; Ук-10; NK-1; ПК-2; ПК-З; Пк-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; NK-8; NK-9; ПК-10; пк-11; ПК-12; ПК- | 

отношений 
; ПК-14; ПК-15 

J\ 

51.8.01 'Наноэлектроника: введение B профессиональную УК-1; УК-2; УК-10; ПК-4; ПК-13 
| 

деятельность. 

51.B.02 Материалы электронной техники пк-4; ПК-5; ПК-13 

j 

Б1.В.03 Теоретические основы электротехники пк-1; NK-3 

51.8.04 Метрология, стандартизация и сертификация B nK-6 

fl 

электронике и наноэлектронике 

i 

51.B.05 Биофизика 
ПК-14; ПК-15 

Ч 

Б1.В.06 ‘Физические основы электроники 
пк-1; ПК-4; NK-13 

B 

51.8.07 Методы исследования наноструктур. 
Пк-2; NK-6; ПК-12 

| 

51.8.08 TexHONOrMM электронной техники TIK-5; ПК-7; ПК-9; NK-11 

4{ 

51.B.09 Управление качеством продукции электроники VK-3; ПК-4; ПК-8; ПК-13 

4\ 

Б1.В.10 Наноэлектроника. 
пк-1; ПК-2; NK-3 

| 

B1.B.11 
Электроника 

пк-1; ПК-4; ПК-5 

Ц 

51.B.12 Электрорадиоизмерения в телекоммуникационных пк-6; NK-11; ПК-12 

‘ 

системах 

| 

Б1.В.13 Основы проектирования радиоэлектронных систем YK-2; ПК-3; NK-8 

Б1.В.14 ГТехнологии электронной компонентной базы 

Б1.В.14.01 'Основы технологии электронной компонентной базы | ПК-З; ПК-9; пк-10; ПК-12 

<] 

51.8.14.02 ‹б)ас::)'вы проектирования электронной компонентной | ПК-3; ПК-4; ПК-12; ПК-13 

‘ 

Б[.В.Б 'Основы теории электрической связи 

] 

Б1.В.15.01 Основы радиотехники и теории сигналов NK-1; NK-3 

Ц 

Б1.В.15.02 'Основы моделирования каналов связи YK-1; УК-2; YK-6; ПК-1; ПК-З 

| 

[Ё.в.ъе Информационные технологии 

4{ 

Б1.В.16.01 Современные языки программирования 
YK-1 

— 

Б1.В.16.02. Программные среды научного моделирования. VK-1; NIK-1; ПК-4; ПК-13 

4‘ 

51.8.16.03 g:ec;?::;::;o:;;f;;iaamom проектирования пк-1; ПК-З 

T 

61.B.17 Схемотехника 

Ц‘ 

B51.8.17.01 'Аналоговые и цифровые компоненты электронной пк-1; ПК-З 

Ч 

техники. 

J 

51.B.17.02 'Аналоговая и цифровая CxeMoTeXHUKa IK-1; MK-3; ПК-4; ПК-13 

J 

Б1.В.ДВ.01 |Элективные дисциплины (дВ.1) 

Ч 

51.8.18.01.01 I‘allka;‘egzr:::f:aa ‘обработка результатов физического. nK-2 

J 

Б1.В.ДВ.01.02 ГТехника и методы физического эксперимента ПК-2 

Ц 

Б1.В.ДВ.02. Элективные дисциплины (ДВ.2) 

] 
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E Индекс Наименование 
Формируемые компетенции. 

Б1.В.ДВ.02.01 Биосенсорные системы. пК-14; ПК-15 

Б1.В.ДВ.02.02. Наноразмерные биомашины ПК-14; ПК-15 

Б1.В.ДВ.03. Элективные дисциплины (ДВ.3) 

Б1.В.ДВ.03.01 Цифровая обработка сигналов k-3 

51.8./18.03.02 S;%a::)r:a и анализ многомерных биомедицинских | ПК-З 

[Б.В.дв.04 Элективные дисциплины (ДВ.4) 

Б1.В.ДВ.04.01 Иммитационное моделирование в электронике пк-1; ПК-З 

51.8./18.04.02 :::::WTEPNHE ‘методы решения электротехнических | ПК-1; ПК-З 

[61.B.08.05 Элективные дисциплины (ДВ.5) 

Б1.В.ДВ.05.01 'Основы теории систем и системный анализ yK-1 

Б1.В.ДВ.05.02. Методология научного познания B сфере электроник. YK-1 

[61.8.8.06 Элективные дисциплины (ДВ.6) 

Б1.В.ДВ.06.01 [Основы военной подготовки Ук& 

Основы первой медицинской помощи YK-8 

Практика 
VI-1; УК-2; YK-3; УК-4; YK-6; УК-В; ONK-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; MK-1; NK-2; NK-3; ПК-4; ПК-6 

[s20 Обязательная часть 
YK-1; УК-2; YK-3; УК-4; YK-6; YK-8; ONK-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5 

[52.0.01 Учебная практика 

[62.0.01.01(%) ознакомительная практика 
VK1, YK-2; YK-3; УК-4; YK-6; ОПК-З; ОПК-4; ОПК-5 

[52.0.02 Производственная практика 

Б2.0.02.01(П) 
технологическая (проекгно-те›‹нопогическая) 

практика 

YK-1; УК-2; YK-3; УК-4; YK-6; YK-8; ONK-1; OnK-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5 

Б2.0.02.02(Пд) преддипломная практика. 
УК-1; УК-2; YK-3; YK-4; YK-6; YK-8; ONK-1; ONK-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5 

Б2.В 
Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

УК-1; УК-2; YK-3; УК-4; YK-6; YK-8; NK-1; NK-2; ПК-3; ПК-4; NK-6 

[p2.8.01 Учебная практика 

[62.8.01.01%) метрологическая практика 
УК-1; УК-2; YK-6; YK-8; ПК-1; ПК-2; ПК-З; ПК-4; NK-6 

[52.в.02 Производственная практика 

[52.8.02.01(H) научно-исследовательская работа 
YK: УК-2; YK-3; YK-4; YK-6; ПК-1; ПК-2; ПК-3; MK-4 

YK 
MK-4; NK-5; NK-6; ПК: 

- уу VI3, YKA; УК-5; УК-б; УК-7; YK-B; УК-9; УК-10; ONIK-1; ОПК-2; ONIK-3; ОПК-4; ONK-5; K-L; NK-2; ПК-З; 

; ; ПК-10; ПК-11; ПК-12; ПК-13; ПК-14; ПК-15 

‘БЗ Государственная итоговая аттестация! 

Подготовка к сдаче и сдача государственного УК-1; УК-2; YK-3; УК-4; YK-5; YK-6; УК-7; YK-8; YK-10; ОПК-1; ОПК-2; ONK-3; ОПК-Я; 'ОПк-5; ПК-1; ПК-2; ПК-З; nK-4 

63.04N экзамена 

53.02 Выполнение и защита выпускной квалификационной K-3; YK-6; YK-8; YK-9; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-З; ОПК-4; ONK-5; NK-1; ПК-2; ПК-З; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; 

-02(R) работы 
пк-10; NK-11; ПК-12; ПК-13; ПК-14; NK-15 

ФТД ‘Факультативы УК-2; YK-6; ОПК-1; ОПК-З 

" 
OnK-1 

ФТД.01, Вводный курс физики 

Зиз 4 



РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ _ Учебный план бакалавриата '11.03.04.0 МИ_бЭинТехНано_2023_Бо. 
4.plx' 

ра 
L Индекс 

'Наименование 

Формируемые компетенции. 

отд.02 
Патентоведение и защита ‘интеллектуальной 

YK-2 

fl 

3 собственности 

J 

©TA.03 
OcHOBb! информационной безопасности оПКЗ 

ФТД.04 
Планирование профессиональной деятельности YK-6 
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